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INTRODUCCION

[ a sintesis de semiconductores organicos dopados a base de ftalocianinas
metalicas (MFt) promueve el uso de la quimica verde. El objetivo del presente
(rabajo es llevar a cabo (a sintesis y caracterizacion de MFts a partir de
derivados del Tetratiafulvaleno (TTF), esto con el fin de generar peliculas
delgadas por sublimacion al alto vacio en dos tipos de sustratos: vidrio y
tereftalato de polietileno (PET).

MATERIALY METODO

Se us6 ZnFt (C32H16N8Zn), dibenzotetratio de fulvaleno (DBTTF:
C14H8S4) y octahidrodibenzotetratio de fulvaleno (ODBTTF: C14H1654)
(figura 1). Los semiconductores dopados se obtuvieron con reacciones de
Quimica Verde en etanol absoluto y usando un reactor con presion
controlada. Las sintesis de los semiconductores se realizaron con reacciones
entre 578 mqg (1 mmol) de ZnFt agregados a 152 mg (0.5 mmol) de DBTTF
(DA) y 578 mg (1 mmol) de ZnFt anadidos a 156 mg (0.5 mmol) de ODBTTF
(DB). Los semiconductores dopados se caracterizaron por medio de

espectroscopia IR, espectrometria de masas Y microscopia electronica de
barrido (MEB).
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Figura 1. Estructura molecular para: (a) DBTTF, (b) ODBTTF y (c) ZnPc.

RESULTADOS

El analisis especlral IR prueba la presencia de los compuesltos iniciales. Para
el dopaje (DA), la regiodn infrarroja del espectro electromagnético muestra una
compaosicion similar a la de ZnPc y DBTTF con una coincidencia de
aproximadamente el 65% de los puntos de interés con valores de numero de
onda [cm-1] entre 500 y 3789 (Figura 2a-c).
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Figura 2. Espectro IR para: (a) ZnPc, (b) DBTFF, (c) DA, (d) ODBTFF y
(e) DB.
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El dopaje (DB) tiene un espectro IR similar a ODBTTF y ZnPc (figura 23, d-e).
En el analisis de puntos de interés hubo mas del 50% de coincidencias para

ambas materias primas con valores de numero de onda [cm-1] entre 436 4
2093.

La espectrometria de masas FAB + (figura 3) se llevo a cabo para comprobar
3 sintesis de nuevos semiconductores. En el analisis de espectrometria de
masas de DA se observa la presencia de DBTTF [304 g / mol]. Se obtuvieron
resultados similares en el caso de DB para ODBT TF y fragmentos adicionales
suponen la presencia de ZnPc.
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Figura 3. Espectrometria de masas de semiconductores dopados
DA y DB

En el analisis de MEB a las peliculas delgadas (figura 4), se muestra la
formacion de estructuras policristalinas sobre una base homogénea. La
mayoria de las particulas presentan tamanos inferiores a las 10um.

Figura 4. MEB de (a) DA y (b) DB a 2,500x.

DISCUSION

Se verificod la presencia de los enlaces principales en los compuestos base
J en los compuestos obtenidos. Se encontraron similitudes sustanciales en
l0s puntos de interés con el analisis del espectro infrarrojo. A traves de
espectrometria de masas se observaron los compuestos iniciales presentes
en (0s nuevos semiconductores. MEB mostro que as peliculas delgadas son
uniformes y de buena calidad. Con base en los resultados, estos materiales
lienen un gran potencial como semiconductores organicos, los cuales
podrian ser utilizados posteriormente en dispositivos fotovoltaicos.
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